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1ste vraag: schakeling gegeven
a) teken bodeplot (ik had k=+20dB)    (+14dB) x4  
b) Wat is functie van tweede opamp (buffer)
c) Teken in tijdsdomein bij bepaalde ingangsspanning en frequentie
versterking van 5 (x6),  45°, ongeveer -30° (x3), -40° 
2de vraag:
Vin RMS = 100V, f = 10kHz, Condensator en weerstand in parallel
a) Wat is actief, schijnbaar en reactief vermogen
b) om cos phi te corrigeren naar 1 wat toevoegen? (Spoel in parallel met waarde 0.6 mH ongeveer x5  (652µH dacht ik idd) 

3de vraag: CCCS gegeven bereken Vout/Vin 
· 500/11 (x2)
· 12.5 (x1) 
·  166 (x1)

4de vraag: vraag met transistor met bron die aan 1kHz verwisseld van spanning van 10V naar 20V. Geef het verloop van  Vds in tijdsdomein 

 (blokgolf tussen 2.5V en -0.932V x1)
(blokgolf tussen 1.5 V en 3.375 V x2) 
(blokgolf tussen 2.5 V en 5 V x1)

5de vraag:
2 DC spanningsbronnen die op t=0 aangesloten worden
Teken grafieken
(Ik had een spanning die heel snel naar 10V ging en dan tegen 30ms ofzo transient  naar -10V was gegaan)

 6de vraag
a) Geef de waarheidstabel van een full adder voor de output carry-bit en vereenvoudig de uitdrukking voor de output carry-bit met Booleaanse algebra tot een zo compact mogelijke uitdrukking Cin(A+B)+AB (1x)
b) Implementeer de gevonden uitdrukking met implementeerbare logische poorten (INV, NOR, NAND, XOR, XNOR), geef ook hoeveel transistoren nodig zouden zijn voor dit te implementeren (ik had 1 XOR en 3 NAND en vgm maar 1 transistor gewoon?)
c) Leg uit wat een NPU is. Waarom is een NPU efficiënter (voor deze toepassing) dan een GPU en CPU, verklaar je antwoord ook met een tekening.
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